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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，尤其涉及一种阵列基板及其制造方法、显示
装置，所述阵列基板包括OLED器件、TFT结构和基板，所述OLED器件
设置在所述基板的一侧，且所述TFT结构设置在所述基板的另一侧；所
述基板上设有通孔，所述OLED器件与TFT结构通过所述通孔连接。本发
明能够避免TFT结构对OLED器件的电气干扰，从而能够对OLED器件进
行精确驱动；并能通过在基板表面直接形成OLED器件，省略了对现有
OLED显示装置中像素电极的表面处理工艺，加快了制造过程，降低了加
工成本；本发明提供的OLED器件的阳电极和阴电极均为透明材料，使阵
列基板能够双面发光，实现了阵列基板双面显示的功能。
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